001097

KUl €uconT@o  mnciomal O Fisi(A oA

MATERCA (oNDENSA DA, (amzw\)u:/

9-13 mowo ol (9 8%

"INS 7/16:30/62F. |

i
E
E
!
t
t
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Victor Bertucc:. \e*o Luiz Francisco de A-htteo Ferraz e Odilio B. G. Ass:.s TRQSC-USP
D

Para o levantamento da curva de mérito das lizis de Si-Ge, usadas em geradores
termecelétricos, usa-se un forno que deve variar a temperatura entre 2009C a 1200°C. Apre-
i sdntaremos um controlador de teuperatura microprocessad: onde podemos modelar o forno

; com equagOes lineares de 1°¢ ou 2° grau, em var1ave1 z ou s, permitindo assim maior ren-

dimento e estabilidade em temperatura, necessarios para a detemma,ao da difusividade
témica , resistividade e efeito Seebeck (pardmetros da curva de mérito).
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